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BD 136
BD 138
BD 140

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL -
NF - LEISTUNGSTRANSISTOREN,

mit BD 135 bzw. BD 137 bzw. BD 139
flir Komplementiirschal tungen

&th“illh. Datent —ﬁ%-— -—“m—-
GehMuse: Kunststoff, SOT-32 '3
(JEDEC TO-128) - = j—u _lt?!
Der Kellektor ist mit der o E_ m
metallischen MontageflHche .l '*— max
leitend werbunden.
Majangaben in mm.
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Kurzdaten: BD 136 BD 138 BD 140
Eollektor-Emitter-Sperrspannung “U.g g = max. 45 60 BUJ ¥
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic y = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei "ﬁ - 10"¢ Ptlﬂ = mAX. 8 W
Sperrschichttemperatur & = maX. 150 “c
Gleichstromverstirkung
bei aUﬂ =2V, -Ic = 150 mA B = 40. .. 250
Transit-Frequenz
bei '“c: =5V, 'IE = 50 md "l‘ - 15 MHz

Bei komplementlren Transistorpaaren BD 135/136, BD 137/138 und BD 139/140 ist
das Verhiltnis der Gleichstromverstirkungen bei l.r“ =2V, Ii:: = 150 mA im Mit-
tel 1,3, maximal 1,6.

Die Transistoren sind auf Anforderung auch in den Stromverstirkungsgruppen
6 (B = 40...100), 10 (B = 63...160) und 18 (B = 100...250) lieferbar.
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Absolute Grengwerte: (gliltig bis iJ n.x} BD 136 BD 138 BD 140
Kollektor-Sperrspannung bei IE = O -'[,'l:,a o = max. 45 60 100 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei ﬂ“ = 1 kil: -'[EE B= max. 45 L] 100 ¥
bei lB = D: 'UEE o® max. 45 60 BD ¥
Emitter-Sperrspannung bei Ic = Of —l'En 0" max. 5 ] 5V
Kol lektorstrom, Mittelwert: _](: Ay = max. 1,0 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: +]c y = BAX. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei 8 £ 10%c: Pigg = max 8 W
Sperrschichttemperatur: b,,l = BAN. 150 %
Lagerungstemperatar: L = min =45 '+
o
05 = maX. 150 C
Wirmewiderstand:
ewischen Sperrschicht und Umgebung: lth v b1 100 KW
zwischen Sperrschicht und Montagefllche: R, : 10 K/w
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Eenowerte: (bei lr‘ = 25 'l:, sofern nicht anders angegeben)

Datasheet

BD 136
BD 138
BD 140

Eollektor-Restatrom s
bei U, = 30 v, ll = 0 . -I“:l 0 < 100 nA
bei 'U(:l = 30V, Il = 0, iJ = 1286 Ci =l o 10 pih
Emitter=-Reststrom S
bei -Un = BV, Il.'.‘ = 0z -In 0 10 A
Kellektor-Emitter-Hestspannung $
bei -1, = 500 mA, -1, = 50 mA: -ﬂu aat 0,5 v
Basisspannung
bei ~Ugp = 2V, I, = 500 mAs - S 1 v
Gleichstromverstirkung z
bei -Uﬂ-!\r, -Ic-_l-h B 25
bei <U = 2V, =1_ = 150 mhs B - 40...2580
CE C 2
bei -I.Icl-av, -Ic-uuau: B 25
Transit-Freguenz
bei ~Uyp =8V, -1, = 50 mA, f, = 35 MHz: . = 15 Mz
¥ 1
i - )
_j':_
(ma) r’ ¢
Llppn IV
- 8 +25°C pd
oberer Streuwert von -/g #’
Wl
/-
10
== -
/7
1 Il’P '
0 0 ] 0o gy ma) w!

Datasheet Rev. 1.0 — 09/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BD140 Datasheet
15 JRaadyl 15 z wi
- ! [ 1 LL11] |
p #34; -ﬂf’ I NN poin

- 3" " 0 m 'JE 1 ﬂ:!ﬁ'ﬂ 11 !
W P — 1
- s 1 -:.:---—- (A i %fT_T
1 1 | o i
oo S
1 1 - !
B
. 190 T
&, 1 5% s 1
-/ : 10mA o Tt
1
! ] ] l
0s 05| 7 homis
i - & ma : 1 —~+
] - 1l SmA L
1[- - : —
= Iy mA 5 1 | A
1 .| 1 1
° 1 110 0 T ]
0 5 U (V) L1 0 1 -l (V) Fi
L THIA : nr
|
1
'3 15 T
Ueg o 1 Vg sat % = 25°C
iv) 9 = B o
Iilg =20 | D
1 o L ]
l E | |
1
¢ / '}ﬁ::F
¥,
y
i ] :
- 1
l g 1 1
% 1o 18 "0 LH] U ogeima B

Datasheet Rev. 1.0 — 09/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BD140 Datasheet

BD 136
BD 138

- = BD 140
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BD 138
BD 140

Erlaubter Arbeitebereich be i lﬁ = 70"C

1 Gleichatrombetrieb
11 periodischer Impulsbetrieb mit 'h",r = 0,01
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BD 136
BD 138
BD 140
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BD 136
BD 138
BD 140 .
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